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Dersin Icerigi

Elektronik devre elemanlarinin simiflandirilmasi ve tanimui;
Elektron balistigi; Homojen Yariiletkenler; Yariiletkenlerde
Enerji-bant  modeli;  Yariletken devre  elemanlarinin
hesaplanmasinda temel bagintilar; p-n yariiletken diyot-yapisi;
MOS-diyot yapisi; N-MOS ve P-MOS transistorlerinin yapisi;
Bipolar transistorlerin yapisi; Transistorlerin kiigiik genlikli
isaretler i¢in gecerli esdeger devrelerinin ¢ikarilmasi.

Dersin Amaci

Elektronik devre uygulamalarinda kullanilan yapi taglarinin
tanitilmasi

Dersin Kazandiracag
Bilgi ve Beceriler

Miihendislik uygulamalarinda kullanilacak elemanlarin ve bu
elemanlarin elektriksel davranislarinin bilinmesi.

Ders Kitab1 (Notu)

Yariiletken Elektronigine Giris

Yararlamlacak Diger

Kaynaklar
On Kosul Dersleri Yok
On Kosul Konular1 Yariiletken Fizigi

Odev ve Projeler

Donem i¢inde 3 6dev verilecek

Laboratuar Deneyleri

Yok ( bagimsiz yiiriitiilen Elektronik laboratuar1 mevcut)

Bilgisayar Kullanin

Evet

Diger Uygulamalar

Basar1 Degerlendirme
Sistemi

Adedi Etki Oram %

Ara Smavlar 2 % 50

Kisa Smavlar -

Odevler 3 %10

Projeler -

Donem Odevi -

Laboratuar -

Diger -

Final Sinavi 1 %40




DERS PLANI

Hafta

Konular

1

Elektronigin tanimi, elektronik endiistrisinin giiniimiizdeki konumu,elektronik devre
elemanlarinin siniflandirilmasi ve tanim

Elektron balistigi; yiiklii partekiillerin elektrik ve manyetik alan etkisindeki hareket
denklemleri ve 6zel durumlarin incelenmesi

W

Boslukta elektron hareketine dayali devre elemanlari; tiipler ve karakteristikleri

Homojen Yariiletkenler; 6ziletim, n ve p tipi iletkenligin kimyasal bag modeli ile
anlatimi

Yariiletkenlerde Enerji-bant modeli, 6ziletim ve katkili (p,n) iletimin incelenmesi
elektron ve delik yogunluklarinin hesaplanmasi

Yariiletken devre elemanlarinin hesaplanmasinda temel bagintilar, akim; siireklilik
ve Poisson denklemleri; elektron; delik yogunluklar: ve hareket yeteneklerinin
Olctilmesinde kullanilan yontemler

p-n yariiletken diyot-yapisi, elektron delik yogunluklarinin dagilimi, diyot
Ozegrilerinin hesaplanmasi

Diyotlarin biiyiik ve kii¢iik genlikli isaretler i¢in esdeger devreleri, SPICE modelleri
ve degisik diyot yapilar ( Zener diyotlar, giines pilleri, LED ve LASER diyotlari
v.b.)

9

MOS-diyot yapisi ve ¢alisma bolgelerinin incelenmesi

10

N-MOS ve P-MOS transistorlerinin yapisi 0zegrilerini veren bagintilarin ¢ikarilmasi

11

Temel MOS-devre modeli, kiiciik isaret esdeger devreleri, MOS devre yapilarinin
incelenmesi

12

Bipolar transistorlerin yapisi iletim mekanizmasi ve akim gerilim bagintilarinin elde
edilmesi

13

Bipolar transistorlerin EBERS-MOLL modeli ve ¢alisma bolgelerinin incelenmesi,
simulasyon modelleri

14

Transistorlerin kiigiik genlikli isaretler i¢in gegerli esdeger devrelerinin ¢ikarilmasi

15

Bipolar ve MOS yapilarinin devre uygulamalar1 ve karsilastirilmasi

BOLUM PROGRAM CIKTILARINA KATKISI

w

Elektronik ve haberlesme Miihendisligi program Tarafindan Ogrenciye 1 2
Kazandirilmas1 Amaclanan Bilgi ve Beceriler

Temel bilim ve mithendislik bilgisinin kullanim1

Deney tasarlama, analiz etme ve yorumlama

> ] <

Tasarim yapabilme

Takim caligmasi yapabilme X

=

Problem belirleyebilme ve ¢dzebilme

Mesleki ve etik anlayisa sahip olma X

Etkin iletsim kurabilme becerisi X

Meslegin kiiresel ve toplumsal etkilerini bilebilme X

Yasam boyu 6gretimin bilincinde olma X

Cagdas konularin bilincinde olma X

Cagdas mithendislik ara¢ ve yontemlerini kullanabilme X

oY = P =] I BN K=Y A% B (58 ) B

Ogrencinin sectigi bir elektronik ve heberlesme miihendisligi uygulama X
alaninda daha ayrintili bilgi ve uygulama yapmasinin saglanmasi

Dersin :

1: Hi¢ Katkist Yok, 2: Kismen Katkis1 Var, 3: Tam Katkist Var.




